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Dimensionnement des composites thermostructuraux : > Optimisation et automatisation du procédé d'élaboration
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Déviation d’une fissure dans un #®* contrOle des épaisseurs et compositions

minicomposite SiC/SiC

Bl par une interphase (PyC-SiC),, #* SiC nanocristallisé , PyC fortement anisotrope
[S. Bertrand, 1998]
Domaines d'applications Visés : Optimisation du séquencage, de I'épaisseur et

de la composition des couches au sein des

iInterphases nanosequenceées :
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Analyse par Microscopie Thermique a Sonde Locale (ST  hM)

L'échelle nanometrique de ces matériaux impose l'utilisation de techniques de caracterisation de haute résolution spatiale telles que le SThM.

Analyse AFM de la rugosité de surface des interphase s nanoséquenceées . Mesures thermigues
La rugosité d’'une surface conditionne la conductance thermique de l'interaction en champ proche, entre la pointe-sonde thermique et I'échantillon, Premiers résultats :
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Modéelisation des transferts thermiques au sein des INnterphases

L'objectif est de prédire les propriétes de transport par conduction thermique dans l'interphase nanosequenceée

PeI’SDECtiveS : Estimation de la résistance thermique équivalente d e l'interphase a partir d'une approche macroscopique integrant les effets de taille liés aux epaisseurs des couches et les résistances interfaciales :

Conductivité thermique directionnelle de phonon
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